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摘要：由于城市化和工业化的快速建设所带来的气体污染，气体传感器受到广泛关注。基

于半导体金属氧化物（SMO）的气体传感器具有响应高、重复性好、稳定性好、性价比高

等优点，已成为气体传感器领域极其重要的元器件。通常，具有规则结构和可控形态的材

料表现出更稳定且可重复的性能。然而，由于微观世界的不可控性，在材料合成过程中纳

米材料往往表现出不规则、不均匀等缺点。因此，具有规整结构的一维（1D）结构、二维

（2D）结构和三维（3D）结构的气敏材料的合成受到广泛关注。为了定向获得具有理想形

貌和尺寸的结构规整的纳米材料，低成本且操作简洁可控的模板辅助合成法是一种非常有

效的策略。本文介绍了一维、二维和三维结构的SMO传感器的形貌和性能，讨论了各种形

貌对气体传感器性能（响应和稳定性）的影响，为结构稳定、性能优异的气敏材料的合成

提供了新的思路。 
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